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кристалах кадмій телуриду

2. Thermodynamics and crystal-chemystry of points defects in unalloyed and halogens doped (Cl, Br, I) crystals of
Cadmium Telluride

Реферат:
1. В роботі досліджено дефектну структуру бездомішкових та легованих га-логенами (Cl, Br, I) кристалів
кадмій телуриду та її вплив на формуванння фізико-хімічних властивостей матеріалу в залежності від
технологічних факторів післяростового двотемпературного відпалу у парі кадмію та телуру. Розроблені
моделі дефектної структури та модифіковано метод термодинамічних потенціалів для визначення
концентрацій точкових дефектів та вільних носіїв заряду у кристалах. Визначено енергетичні параметри
власних та домішкових точкових дефектів та їх комплексів. Встановлено вплив домішки галогенів на фізико-



хімічні властивості CdTe. Визначено максимальні розчинності галогенів у матриці CdTe і термодинамічні
параметри їх впровадження в ґратку. Встановлено типи та концентрації домінуючих точкових дефектів, що
визначають електричні властивості бездомішкових та легованих галогенами (Cl, Br, I) кристалів.

2. In the work it is explored defect structure of unalloyed and halogens doped (Cl, Br, I) cadmium telluride crystals
and its influence on the creation of physical and chemical properties of material, depending on the technological
factors of post-growth two-temperature annealing in the vapor of cadmium and tellurium. The mod-els of defects
structure are developed and the method of thermodynamics potentials is modified for determination of
concentrations of points defects and free transmitters of charge in crystals. The energy parameters of own and
dopant points defects and their complexes are determined. The influence of halogens impurity on physical and
chemical proper-ties of CdTe is determined. The maximal solubility of halogens in the matrix of CdTe and
thermodynamics parameters of their introduction in a grate is determined. Types and concentrations of dominant
points defects are set that determine electric proper-ties of unalloyed and halogens doped (Cl, Br, I) crystals.
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